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FUNDAMENTACION DE LA ASIGNATURA

Laimportancia de esta asignatura se debe al gran desarrollo que los equipos basados en dispositivos el ectrénicos han al canzado, permitiendo que se tengan mejores condiciones
en el mangjo y control de parametros dentro de los procesos, ademas de grandes avances en el procesamiento de bloques de informacién, por lo que no resulta raro que estos
equipos cada dia acompafien més la gecucion de las actividades que €l hombre realiza. Esta rapida evolucion ha generado nuevas areas de aplicacion de los dispositivos
electronicos siendo algunas de ellasla Mecatronica, la Bidnicay la Telemética.

Como antecedentes a este curso estan, los fundamentos de Fisicall y |11, la Teoria de los Circuitos, Mateméticas | y V. Como asignaturas consecuentes se tiene Electrénicall,
Circuitos Légicos, asi como, la aplicacion de los dispositivos electronicos en las diferentes éreas de especialidad, como son; e Control, las Comunicaciones, el Disefios de
Prétesis y Elementos Articulados, €l Control Numérico de Méaquinas y Controles de velocidad entre otras.

El curso abarca los principales y méas usados dispositivos de estado sdlido discretos que actualmente se tienen en el mercado, en cada tema se plantean problemas, g emplos
resueltos y précticas de laboratorio, con lo cua e aumno afianza y enriquece su aprendizaje obteniendo el sentido critico y analitico necesario para la eleccion de los
dispositivos més adecuados segun la aplicacion que se le presente.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA

e El alumno analizara los principios fisicos, la construccion interna, los modelos matematicos, las caracteristicas eléctricas, las limitaciones, los pardmetros tipicos y los
circuitos equivalentes de los principal es dispositivos electronicos discretos. Identificara los principal es dispositivos electrénicos discretos y los aplicara como elementos de
circuito en la solucién de problemas el ectrénicos.

TIEMPOSTOTALESASIGNADOS:
HRS/SEMESTRE 90 HRS/SEMANA 6
HRS/TEORIA/SEMESTRE 60
HRS./PRACTICA/SEMESTRE 30
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 2 DE _ 9

No. UNIDAD: | NOMBRE: FUNDAMENTOSELECTRICOSDE LOSDISPOSITIVOSELECTRONICOS

OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD

e El alumno analizaré los fundamentos el éctricos necesarios para el manejo de los dispositivos electrénicos discretos.

#DETEMA TEMAS INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | HIP E.C. CLAVE B.

11 Flujo electronico y flujo convencional. Presentacién de los temas por parte del profesor| 2 2 2 1B,2Cy 3C
usando pizarrén, proyector de acetatosy rotafolios.

1.2 Fuentesdevoltaje. 1 1
Realizacién de gjercicios en clase por € profesor con

13 Fuentesde corriente. participacion de los alumnos. 1 1

14 Diodo I deal. Realizacion de précticas de laboratorio que permite| 1 1
comprobar |os conceptos tedricos.

15 Modelos lineales. 1 1

Tareas redlizadas por € alumno

SUBTOTAL 6 2 4
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ASIGNATURA:ELECTRONICA |

(DISPOSITIVOS ELECTRONICOS)

CLAVE: _TCELE10421

HOJA 3

DE

No. UNIDAD:

NOMBRE: DIODOS SEMICONDUCTORES

OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD

e El alumno analizar4 los principios fisicos de operacion de los principal es diodos semiconductores, sus modelos matematicosy su correlacion con el comportamiento fisico,
sus parametros eléctricos y como varian con latemperaturay frecuencia, los circuitos equivalentesy su polarizacién tipica.
e El dumno identificaray aplicara los diodos semiconductores en la solucién de problemas electrénicos.

#DETEMA TEMAS INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | H/P E.C. CLAVEB.
21 Diodo rectificador. Presentacion de los temas por parte del profesor| 7 6 7 1B, 2C, 3Cy 4C
211 Estructurainternay simbolo usando pizarrén, proyector de acetatosy rotafolios.
212  Principio de funcionamiento, modelo matemético,
eléctrico y gréfico. Reslizacion de gjercicios en clase por € profesor con
213 Pardmetros, caracteristicas eléctricas y su| participacién delosalumnos.
variacion con la temperatura y la frecuencia, uso
de los manuales del fabricante. Readlizaciéon de précticas de laboratorio que
2.1.4  Circuitos equivalentes. comprueba los conceptos tedricos.
215 Polarizacion tipica
2.1.6  Aplicacionesclasicas. Ejercicios de tarea.
2.2 Diodo Zener
2.1.1  Edtructurainternay simbolo
212 Principio de funcionamiento, modelo matemético, 7 4 7
eléctricoy gréfico.
2.1.3 Pardmetros, caracteristicas eléctricas y su
variacion con latemperaturay lafrecuencia.
2.14  Circuitos equivalentes.
215 Polarizacion tipica
216  Aplicacionesclasicas.
SUBTOTAL 14 10 14
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 4 DE _ 9 .
No. UNIDAD: 111 NOMBRE: TRANSISTORESBIPOLARES
OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD
e El dumno analizard €l efecto transistor, los principios fisicos de operacion, los modelos matematicos, eléctricosy graficos.
e El dumno identificaralos diferentes circuitos equivalentes y sus condiciones de aplicacion.
o El aumno utilizaralos datos del fabricante y elegira de entre varios transistores bipolares el mas adecuado para su aplicacion.
e El aumno identificaralos diferentes circuitos de polarizacion y los aplicara en la solucion de problemas tipicos de electrénica.
TEMAS ) )
#DETEMA INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | HIP E.C. CLAVEB.
31 Transistores bipolares. Presentaq on fje los temas por parte del prof&or 12 8 12 1B, 2C, 3Cy4C
. usando pizarrén, proyector de acetatosy rotafolios.
3.11 Efectotransistor.
312  Edtructurainternay simbolo. | Redlizacién de gjercicios en clase por el profesor con
3.1.3 Principio de funcionamiento, modelo matemético, participacion de los alumnos.
eléctricoy gréfico.
314  Paametros, caracteristicas eléctricas Yy SU| Reglizacion de efercicios guiados por e profesor
variacion con la temperatura y la frecuencia, Uso | ,sando los manuales del fabricante.
de los manuales del fabricante.
315  Circu tos_quI\{al_enteﬁ Redizacion de précticas de laboratorio que
3.1.6 Polarizacion tipica, recta de carga y punto de comprueban 0s conceptos tedricos,
operacion.
3.1.7 Regiones de operacion (corte, saturacion y activa Ejercicios de tarea.
directa).
3.1.8 Configuraciones basicas.
3.19 Aplicacionesclésicas.
SUBTOTAL 12 8 12
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 5 DE

No. UNIDAD: IV NOMBRE: TRANSISTORESDE EFECTO DE CAMPO (UNIPOLAREYS)

OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD

El alumno analizara los principios fisicos de operacién de los transistores de efecto de campo, 1os modelos mateméticos, eléctricosy graficos.
El alumno identificaralos diferentes circuitos equivalentes y sus condiciones de aplicacion.

El alumno utilizara los datos del fabricante y elegira de entre varios transistores unipolares el méas adecuado para su aplicacion.

El alumno utilizaralos diferentes circuitos basicos de polarizacion y los aplicara en circuitos tipicos con transistores FET.

#DETEMA TEMAS INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | HIP E.C.

CLAVE B.

4.1 Transistores de efecto de campo (JFET y MOS- | Presentacion de los temas por parte del profesor | 10 4 10
FET). usando pizarrén, proyector de acetatosy rotafolios.

411  Estructurainternay simbolo.

4.1.2  Principio de funcionamiento, modelo matemético,
eléctricoy gréfico.

4.1.3 Parametros, caracteristicas eléctricas y su
variacion con la temperatura y la frecuencia, uso
de los manuales del fabricante.

4.1.4  Circuitos equivalentes.

415 Polarizacion tipica, recta de carga y punto de
operacion.

4.1.6  Regionesde operacion.

4.1.7  Configuraciones basicas.

4.1.8 Aplicacionestipicas.

Realizacion de gjercicios en clase por e profesor con
participacion de los alumnos.

Realizacion de gercicios guiados por el profesor
usando los manuales del fabricante.

Redlizacion de précticas de laboratorio que
comprueban los conceptos tedricos.

Ejercicios de tarea.

SUBTOTAL 10 4 10

1B, 2C,3Cy4C
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS)

CLAVE: _TCELE10421

HOJA 6

DE

No. UNIDAD: V

NOMBRE: DISPOSITIVOSDE CUATRO O MASCAPAS

OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD

e El dumno analizaralos principios fisicos de operacion de | os dispositivos de cuatro o més capas como son los SCR, los TRIAC, losDIAC y los GTO, sus modelos
mateméticos, eléctricosy graficos.

e El alumno identificaralos diferentes circuitos equivalentes y sus condiciones de aplicacion.

e El alumno utilizaralos datos del fabricante y elegira de entre varios dispositivos €l méas adecuado para su aplicacion.

e El alumno identificaralos circuitos tipicos de disparo y de control del angulo de conduccion y los aplicara en circuitos de control de potencia.

#DETEMA TEMAS INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | H/IP E.C. CLAVEB.
51 Dispositivos de cuatro 0 mas capas (SCR, TRIAC, DIAC, Presentacién de los temas por parte del profesor| 10 4 8 1B, 2C, 3Cy4C

GTO). usando pizarron, proyector de acetatos y
511 Estructurasinternasy simbolos. rotafolios.
5.1.2 Principio de funcionamiento, modelo matematico,

eléctrico y gréfico de cadauno de ellos. Realizacion de gercicios en clase por el profesor
5.1.3 Pardmetros, caracteristicas eléctricas y su variacion | con participacién de los alumnos.

con la temperatura y la frecuencia, uso de los

manuales del fabricante. Realizacién de gercicios guiados por e profesor
5.1.4  Circuitos equivalentes. usando los manuales del fabricante.
5.15 Polarizacién tipica, recta de carga y punto de

operacion. Redlizacién de précticas de laboratorio que
5.1.6  Angulo de conduccion. comprueban los conceptos tedricos.
5.1.7  Circuitos de disparo y apagado de los dispositivos de

cuatro o mas capas. Elaboracion de un prototipo por parte del alumno
5.1.8 Circuitos clasicos de control de potencia, | que integre e mayor nimero de dispositivos visto

configuraciones basicas. en clase.
5.1.9 Aplicacionestipicas.

Ejercicios de tarea.
SUBTOTAL 10 4 8
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 7 DE _ 9 .
No. UNIDAD: VI NOMBRE: DISPOSITIVOSOPTOELECTRONICOS
OBJETIVOSPARTICULARESDE LA UNIDAD
e El alumno analizar los principios fisicos de operacion de los principal es dispositivos optoelectronicos, sus modelos matematicos, eléctricosy graficos.
e El alumno identificaralos diferentes circuitos equivalentes y sus condiciones de aplicacion.
e El alumno utilizaralos datos del fabricante y elegira de varios dispositivos el mas adecuado para su aplicacion.
e El alumno aplicaralos circuitos basicos de polarizacion y sus aplicaciones en la solucion de problemas electronicos.
#DETEMA TEMAS INSTRUMENTACION DIDACTICA H/T | H/IP E.C. CLAVEB.
6.1 Dispositivos optoelectr énicos (fotodiodo, Presentacion de los temas por parte del profesor| 8 2 8 1B, 2C,3Cy4C
fototransistor, celda solar, optoacoplador, usando pizarron, proyector de acetatosy rotafolios.
fotoTRIAC, fotocelda, fotoresistencia). L o
6.1.1 Esructurasinternasy simbolos. Rea! izacion de gjercicios en clase por el profesor con
6.1.2 Principios de funcionamiento,  modelos | Participacion delos alumnos.
mateméticos, eléctricos y graficos de cada uno de L S )
dlos. Realizacién de gercicios g_wados por el profesor
6.1.3 Pardmetros, caracteristicas eéctricas y su | usandolos manuales del fabricante.
variacién con la temperatura y la frecuencia, uso L . ]
de los datos del fabricante. Readlizacion de précticas de laboratorio que
6.1.4  Circuitos equivalentes. comprueban los conceptos tedricos.
6.1.5 Polarizacion tipica, recta de carga y punto de o _
operacion. Elaboracion de un prototipo por parte del alumno
6.1.6  Aplicaciones gue integre el mayor nimero de dispositivos visto en
clase.
Ejercicios de tarea.
SUBTOTAL 8 2 8
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | _ (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 8 DE _ 9 .
RELACION | HORAS LUGAR DE
# NOMBRE DE LA PRACTICA DE U. PRAC. REALIZACION
PRAC. TEMATICAS
1 Medicion de voltgjey corrientes | 2 LABO%’?‘ETOR' o
I 2 ELECTRONICA
2 Obtencion de las curvas caracteristicas y pardmetros importantes del diodo rectificador.
. . S, ) . I 2
3 Medicion de tiempos de recuperacion inversade diodo rectificador.
4 Aplicacionestipicas del diodo rectificador . 2
5 Obtencion de curvas caracteristicas y parametros importantes del diodo Zener. I 2
I 2
6 Regulador Zener.
7 Obtencién de las curvas caracteristicas de salida y entrada del transistor bipolar y medicion de pardmetros " 2
importantes.
8 | Regiones de corte, saturacion y activa directa de un transistor bipolar. 3y 2
9 Circuitos de polarizacion y aplicacion del transistor bipolar en los reguladores de corriente y voltgje. 1l 4
10 Obtencidn de las curvas caracteristicas de transferenciay salida de los trans stores de efecto de campo y IV 5
medicion de los principal es parametros.
11 | Aplicacionestipicas con transistores de efecto de campo. IV )
12 | Obtencién de las curvas caracteristicas de |os dispositivos de cuatro capas SCRy TRIAC . Condiciones de \Y 2
disparo y apagado de los dispositivos.
13 ; , L , _ \Y 2
Control del &ngulo de disparo de un dispositivo de cuatro o mas capas. Controles de potencia.
14 | Aplicaciones con dispositivos optoel ectrénicos. \ 2
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ASIGNATURA:ELECTRONICA | (DISPOSITIVOS ELECTRONICOS) CLAVE: _TCELE10421 HOJA 9 DE _ 9

PERIODO UNIDADES PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION
TEMATICAS
1° lyll 70% examen departamental + 20% reportes y préacticas de laboratorio. + 10% tareas.

70% examen departamental + 20% reportesy préacticas de laboratorio. + 10% tareas.

20 Hylv
3P VyVi 70% examen departamental + 20% reportes y précticas de laboratorio. + 10% trabgjo terminal el cual debe incluir cuando menos €l 50%
de los dispositivos vistos en €l curso.
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